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Memoria microSDXC / 128 GB / Lectura 180 MB/s / Escritura 150 MB/s / V30 U3 A2 / Resistente a Intemperie

SKU: HS-TF-E3/128G  Marca: HIKSEMI by HIKVISION  Categoria: Memorias SD / microSD

$1,209.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCION

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity:
0.9;'>Memoria microSDXC de 128 GB disefiada para aplicaciones de captura de video de alta resolucién en drones y cdmaras de accién. Ofrece velocidades secuenciales de lectura de 180 MB/s y escritura de 150 MB/s, cumpliendo con los
estandares V30, U3 y A2 para garantizar la grabacién continua de contenido 4K y el desempefio de aplicaciones instaladas. La arquitectura NAND TLC incorpora algoritmos avanzados de wear leveling que distribuyen uniformemente los ciclos de
escritura, extendiendo la durabilidad del dispositivo. Su encapsulado resiste condiciones ambientales severas, incluyendo rangos térmicos de -25°C a 85°C, inmersién en agua, impactos mecdnicos, radiacién de rayos X, campos magnéticos y
descargas electrostaticas.</p></div><div style="margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Caracteristicas Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li
style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad: 128 GB</li><Ili style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Velocidad de lectura secuencial: 180 MB/s</li><Ii style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity:
0.85;'>Velocidad de escritura secuencial: 150 MB/s</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Clase de velocidad: V30, U3, A2, Clase 10</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de memoria:
NAND TLC</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Wear leveling avanzado integrado</li><Ili style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de temperatura operativa: -25°C a 85°C</li><li
style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resistencia a agua, golpes, rayos X, magnetismo y electricidad estatica</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style="flex: 1;
min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempefo</h4><ul
style="'padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Lectura secuencial: 180 MB/s</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size:
14px;'>Escritura secuencial: 150 MB/s</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Clase de aplicacién: A2</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Clase de video:
V30</li><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Clase UHS: U3</li><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Clase de velocidad: Clase 10</li><li style='margin-bottom: 0;
color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Tecnologia NAND: TLC con wear leveling avanzado</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-
color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fisicas y Ambientales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color:
inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Formato: microSDXC</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Temperatura operativa: -25°C a 85°C</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-
size: 14px;'>Resistencia al agua: Si</li><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Resistencia a impactos y vibraciones: Si</li><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size:
14px;'>Resistencia a rayos X: Si</li><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Resistencia a magnetismo: Si</li><li style="margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Resistencia a
electricidad estatica: Si</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-
size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Memoria microSDXC HIKSEMI

CAPTURE E3 de 128 GB</li><li style="margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Adaptador SD (segun configuracion de empaque del fabricante)</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Caracteristica 1 Velocidad de escritura 150 MB/s para grabacion 4K sin interrupciones
Caracteristica 2 Rango térmico -25°C a 85°C para operacion en condiciones extremas
Caracteristica 3 Resistencia a agua, impactos, rayos X y campos magnéticos
Caracteristica 4 NAND TLC con wear leveling avanzado para mayor vida Gtil
Caracteristica 5 Clase A2 para g ecucion fluida de aplicaciones moviles
Caracteristica 6 Lectura 180 M B/s para transferencia r apida de ar chivos grandes
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